REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un implante de reconstruccion de tejido blando (100, 200, 300, 400, 500) para su insercion

en un paciente, donde el implante comprende:

una pluralidad de celdas unitarias repetidas (102) conectadas entre si para formar una
estructura reticular tridimensional (101), la celda unitaria (102) es una unidad basica de la estructura
de celosia tridimensional, en donde la estructura de celosia tridimensional comprende un volumen de

reposo del implante,

en donde la pluralidad de celdas unitarias (102) se dispone para formar una red porosa de la
estructura de celosia tridimensional, y en donde la estructura de celosia tridimensional (101) es una
estructura de celosia tridimensional reversiblemente compresible, en donde la porosidad a granel de

la estructura de celosia tridimensional (101) del implante es al menos 50 %;

una pluralidad de porciones de relleno de superficie dispuestas para formar una pluralidad de

columnas de relleno de superficie (125) en la region de superficie externa (106); y

una pluralidad de columnas abiertas en la region de superficie externa que estan libres de

porciones de relleno de superficie.

2. El implante de la reivindicacion 1, en donde las celdas unitarias individuales (102) de la
pluralidad de celdas unitarias son celdas unitarias tipo muelle reversiblemente compresibles, en donde

la estructura de celosia tridimensional es compresible a al menos el 80% de su volumen de reposo.

3. El implante de las reivindicaciones 1 o 2, que comprende capas de las celdas unitarias

seguidas sucesivamente una encima de la otra,

en donde las regiones de borde de las capas de la estructura de celosia tridimensional forman
una regidn de superficie externa del implante, en donde la region de superficie externa representa una

geometria de la parte del cuerpo del paciente que sera construida por el implante.

4, El implante de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, donde el tamafio de poro promedio

de las aberturas en una primera region de superficie externa (105) de la estructura de celosia



tridimensional (101) es al menos 25 % mayor que el tamafio de poro promedio de las aberturas en

una segunda region de superficie externa (106) de la estructura de celosia tridimensional (101).

5. El implante de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que la estructura de celosia

tridimensional (101) comprende

una primera regién de superficie exterior (105) del implante que comprende una primera

curvatura de superficie; y

una segunda region de superficie externa (106) del implante que comprende una segunda

curvatura de superficie,

en donde la segunda region de superficie externa (106) del implante es contigua a la primera
regién de superficie externa (105) del implante en un perimetro (107) de la primera region de

superficie externa (105), y

en donde una geometria de la segunda region de superficie externa (106) representa una
geometria de una regién de la mama, una region malar, una regién glitea o una region genital que

seré construida por el implante.

6. El implante de la reivindicacion 5, en donde la segunda region de superficie externa (106)

comprende

una porcion de polo superior (109) que comprende una geometria de una porcion superior de

la mama que sera construida por el implante, y

una porcion de polo inferior (111) que comprende una geometria de una porcion inferior de

la mama que sera construida por el implante,

en donde la porcion de polo superior (109) y la porcion de polo inferior (111) coinciden en
una region de apice (112) de la segunda region de superficie externa (106) de la estructura de celosia

tridimensional (101).



7. El implante de la reivindicacién 6, donde un tamafio de poro de aberturas en una segunda
region de superficie externa (106) del implante aumenta de 0.5 mm en una regién de interfaz de polo
superior (114) a2 mm o a 5 mm en una region de apice de la segunda region de superficie externa, y
de 10 mm, u 8 mm, 0 6 mm en una regién de interfaz de polo inferior (115) hasta 0.5 mm hacia una
region de apice (112).

8. El implante de la reivindicacion 6, donde un tamafio de poro de aberturas en una segunda
regién de superficie externa (106) del implante aumenta de 0.5 mm en una region de interfaz de polo
superior (114) a2 mm o a 5 mm en una regién de apice de la segunda region de superficie externa, y
de 0.5 mm en una regién de interfaz de polo inferior (115) hasta 6 mm, o hasta 8 mm, o hasta 10 mm

hacia una region de apice (112).

9. El implante de cualquiera de las reivindicaciones 4 a 8, en donde la porosidad superficial de
la segunda regidn de superficie externa es menor que la porosidad a granel de la estructura de celosia

tridimensional del implante.

10. El implante de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde la densidad del material del

implante se encuentra entre 0.1 gr/cm?y 2 gr/cms.

11. El implante de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde la estructura de celosia
tridimensional (101) comprende

una primera region de superficie exterior (105) que comprende una primera capa (126) de

una disposicion de capas (126),

en donde cada capa (126) de la disposicion de capas comprende una disposicion de celosia
gue comprende una pluralidad de celdas unitarias bidimensionales (102), en donde las celdas unitarias
bidimensionales de capas sucesivas de la disposicion de capas forman una pluralidad de canales
huecos (118) que se extienden entre la primera regién de superficie externa (105) y una segunda

regién de superficie externa (106) de la estructura de celosia tridimensional.

12. El implante de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, que comprende un primer grupo de

lineas de contorno (119) de pluralidad de lineas que forman contornos completos alrededor de un



perimetro de una primera region de superficie externa del implante y un segundo grupo de lineas de

contorno (121) de pluralidad de lineas,

en donde cada linea de contorno del segundo grupo de lineas de contorno (121) forma un

semicontorno alrededor de una segunda region de superficie externa del implante,

en donde el segundo grupo de lineas de contorno (121) estan dispuestas sucesivamente entre
si entre la primera region de superficie externa (105) y una region de apice (112) de la segunda region

de superficie externa (106) del implante.

13. El implante de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en donde una porcién de relleno de
superficie (112) comprende una o mas lineas de relleno (124) configuradas para rellenar una abertura

en una region de superficie externa de la estructura de celosia tridimensional.

14. El implante de la reivindicacion 1 a 13, en donde el valor ¢ que representa un
reblandecimiento del implante que se encuentra entre 20 N y 200 N, en donde el valor ¢ se expresa

mediante la férmula:
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en donde Fy 4 es el valor de la fuerza, en N, a una compresion de 20 %,

en donde Fyg, s el valor de fuerza, en N, a una compresién de 10 %,

en donde &0, €5 €l valor de tension a una compresién de 10 %, y

en donde &y, €5 €l valor de tensidn a una compresion de 20 %.

15. Un método (800) para formar un implante de reconstruccion de tejido blando, el método que

comprende:

imprimir secuencialmente capas (803) para formar una estructura de celosia impresa

tridimensional (3D) que comprende celdas unitarias repetidas, la celda unitaria es una unidad bésica



de la estructura de celosia tridimensional, la estructura de celosia impresa 3D define un volumen de

reposo del implante que se va a formar,

en donde cada capa impresa comprende una disposicion de celosia de celdas unitarias

bidimensionales,

en donde se dispone una pluralidad de porciones de relleno de superficie para formar una

pluralidad de columnas de relleno de superficie en la region de superficie externa;

y en donde una pluralidad de columnas abiertas en la region de superficie externa queda libre

de porciones de relleno de superficie.



